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Vynalez se tykd zplsobu uchyceni polo-
vodidového systému, o malé proudové hus-
tots, do 1A/cm?, k nosné podloZce.

Dosavadni zplisob uchyceni polovodiéo-
vych systémd, naptiklad tranzistor®, diod,
fotoclankl, je nejdasté&ji takovy, Ze polovo-
difovy systém se k podloZce tepelné pripéji,
zpravidla mékkymi pajkami, obsahujicimi ob-
vykle jako komponenty cin, kadmium, in-
dium, zlato. Tento zpfisob je nevyhodny u
polovodidovych systémil, které nesnasi vys-
§i teplotu pdjeni, napriklad selenové polo-
vodidové souddstky, nebo u téch polovodico-
vych systémfi, které nesndsi mechanické
pnuti, napfiklad tenké kifemikové fotodiody a
PIN fotodiody. Jak pfilisné tepelné, tak me-
chanické namdhani by zde mohlo polovodi-
dovy systém poskodit, nebo uplné znicit. E-
xistuje sice téZ moZnost lepeni polovodi€o-
vych soucddstek pomoci riznych vodivych
tmeldl, které viak ne vZdy vyhovuji z hledis-
ka cenové kalkulace a také ne vZdy poskytu-
jl optimélni elektrické, nebo mechanické
spojeni.

Podstata mechanického a elektricky vodi-
vého uchyceni polovoditové soucdstky k nos-
né podloZce podle vyndlezu spodivd v tom,
Ze polovodicovy systém tvoreny PIN fotodio-
dou je k nosné podloZce pf¥ipojen epoxido-
vym tmelem s praskovym stfibrem, obsahu-
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jicim fenolformaldehydovou pryskyfici ve
funkci tvrdidla.

Vedle vyhod, které maji né&které podobné
znamé tmely obsahujici stfibro, jako je na-
pfiklad dobrd adheze, nizky specificky od-
por, stdlost spoje pfi pdjeni kontaktdl i za
provozu, ma uchyceni polovodi¢ové souddst-
ky podle vynédlezu tu prednost, Ze umoZiiuje
technologicky jednoduché uchyceni choulos-
tivé, tenké a kiehké PIN fotodiody k zaklad-
né, s vyhodou vyuZiti vysocké reflexe pouZi-
tého epoxidového tmelu s praskovym sti¥ib-
rem.

Kromé uvedenych technickych vyhod se
U¢inek vyndlezu projevuje i v ekonomické
oblasti a to ve sniZeni vlastnich nékladii
pfi jeho aplikaci.

Jako priklad uchyceni podle vynélezu lze
uvést uchyceni polovoditového systému tvo-
Feného kFemikovou PIN fotodiodou o G&inné
plose 5 mm?2, zhotovenou plandrni technolo-
gii, pri niz se provede difize béru do ot-
vorflt v Kkysliénikové vrstvé, pokryvajici z&-
kladni materiéal typu N. Uchyceni se provede
tak, Ze se strana N, odvrdcend od strany s
nadifundovanym boérem, potfe tmelem, obsa-
hujicim praSkové stribro, rozptylené ve fe-
nolformaldehydové epoxy-pryskyfici, touto
stranou se pfitiskne k nosné podloZce, tvo-
Fené kovovou zdkladnou pouzdra a takto u-
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spofddany systém se nechd v normdlni at- jingch polovodiCovych systémil, které jsou
mosféfe vzduchu vytvrdit p¥i 100 °C, po do- k¥ehké, nebo nesndsi vyssi teploty a které
bu 120 min. v zapojeni pracuji v oblasti proudové husto-
Vyndlezu je moZno s vyhodou pouZit téZ u ty p¥ibliZné& 0 aZ 1A/cm?2,

PREDMET VYNALEZU

Zplisob uchyceni polovodi¢ového systému PIN fotodiodou je pripojen epoxidovym tme-
s malou proudovou hustotou, do 1A/cm?2, k lem s praskovym stfibrem, obsahujicim fe-
nosné podloZce, pomoci elektricky vodivého nolformaldehydovou pryskyfici ve funkci tvr-
epoxidového tmelu s prédskovym st¥ibrem, vy- didla.

znadeny tim, Ze polovodifovy systém tvofeny
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